




























专利名称(译) 面内切换模式液晶显示器及其制造方法，包括第一和第二黑矩阵线

公开(公告)号 US8045104 公开(公告)日 2011-10-25

申请号 US11/513271 申请日 2006-08-31

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG.PHILIPS LCD CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHO SUK HO
PARK SU JUNG
KIM JIN HO

发明人 CHO, SUK HO
PARK, SU JUNG
KIM, JIN HO

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/133512 G02F1/134363

审查员(译) ROBINSON，MARK

优先权 1020060009271 2006-01-31 KR
1020050080970 2005-08-31 KR

其他公开文献 US20070052900A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种液晶显示器及其制造方法，其能够在不降低孔径比的同时提高对比
度的同时减少由于漏光引起的黑电平的增加。液晶显示器包括TFT阵列
基板，该TFT阵列基板包括数据线，像素电极和公共电极，数据线，像
素电极和公共电极具有至少一个弯曲结构;滤色器阵列基板，与TFT阵列
基板相对，滤色器阵列基板包括覆盖至少与数据线和公共电极对应的区
域的黑矩阵;在TFT阵列基板和滤色器阵列基板之间形成液晶层，其中黑
矩阵包括覆盖漏光最小区域的第一黑矩阵线，以及覆盖漏光区域的第二
黑矩阵线。过量时，第二黑色矩阵的线宽大于第一黑色矩阵的线宽。
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